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1, Przedmiot arkusza normy Przedmiotem arkusza nor-

my jest metodea pomiaru napiecia nasycenia kolektor-emiter

Uc'sat fototranzystoréw { z wyprowadzona lub niewypro-
wadzona bazg) przeznaczonych do detekcji promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie widmowym od 4 = 0,4 gm

do A=1,8pm,

2, Ukiad pomiarowy

Z,, zz- zasilacze; 4, Az- amperomlerze; V, Vz- wol~
tomierze; S - wytacznik; FT - mierzony fototranzystor;

KS - komora &wiatioszczelna; Q- Zrédio promieniowania;

3. Wymagania dotvczace elementédw ukiadu pomiarowego

a) zrédio Z powinno mieé jak najwigksza oporno$é we=

wnetrzna fw
UC!.‘ sat
" >—
w IC

b) miernik naplgcia V powinien stanowié dla uktadu po-
miarowego obwéd rozwarty, a jeéli jest to niemoZliwe, nale-
2y miernik napiecia podtaczyé od strony 2rédta | spadek
papigcia na mierniku pradu uwzglednié przy ocenie wyniku
pomiaru; btad powstaly z przyczyn miernika A nie powinien
byé wiekszy niz *1%,

c) temperatura w komor ze éwiattoszczelnej KS powinna
wynosié t = 25 £5°C,

d) wilgotnoé¢& wzgledna w komorze $wlattoszczelnej KS
nie powinna by¢ wigksza niz 75%,

e) irédio promieniowania elektromagnetycznego nalezy

zasilaé zgodnie z wartoéciami napigcia lub pradu podanymi

w $éwiadectwie wzorcowania, stosujac mierniki VzT Azkla-
sy nie gorszej niz 0,5%,

f) przy zasilaniu #rdédta promieniowania pradem 2zmien-

nym nalety stosowal stabilizatory napigcia nieznieksztai-
cajace przebiegéw napigciowych o wahaniach napigcia wyjé~
clowego mniejszych niz 0,5%,

g) #rédto promieniowania elektromagnetycznego biatego
powinna stanowi¢ wolframowa lampa 2arowa o temperaturze
barwy T = 2855,6 K,

h) uchwyty fototranzystora | £rédia éwiatta powinny u-
mozliwié ustawienie fototranzystora i Zrédta w osi optycz-
nej oraz zmiane nate2enia ofwietlenia bez zmiany parame-
tréw zasilania,

i) #2rédio promieniowania powinno byé zblizone do Zrédia
punktowego ( wymiary Zarnika powinny byé mniejsze niz 0%
odlegtoéci migdzy frédtem i fototranzystorem),

j) w przypadku fototranzystora z wyprowadzona baza na-
lezy odizolowaé wyprowadzenia bazy od. napie€ zewnetrz-
nych,

k) w przypadku pomiaréw przy o$wietleniu monochroma-

tycznym zrédiem promieniowania powinna byé dioda elektro-

luminescency jna z GaAs A = 900 nm,

4, Kolejnoéé czynnoéci przy pomiarze

a) ustawié wymagana wartoéé natgzenia oswietlenia (za-

lecane sa takie same warunki jak podczas pomiaru pradu
jasnego),

b) ustawié przetacznik § w pozycji 1 i ustawié wymaga-
ne natezenie pradu kolektora Ig na mierniku 4,

c) podtaczy¢ fototranzystor,

d) przetacznik 8 ustawié w pozyciji 2 (rozwarty) i sko-

rygowaé wartoéé natezenia pradu I,

e) na mierniku V odczytaé warto$¢ napigcia nasycenia
Ucgsat’
fg wytacznik 8 ustawié w pozycji 1 i wyjaé fototranzys-

tor z uktadu,
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5, Warunki pomiaru, Norma przedmiotowa powinna okres— b) gestoéé mocy promieniowania biatego ¢ lub monochro-
taé: matycznego P, ,

a) rodzaj irédta promieniowania, c) natezenie pradu statego kolektora IC
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